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OEM:Valvo Transistor BCY33

Datasheet

Legierte
SILIZIUM = PNP = NF - TRANSISTOREN

mit hoher Emitter-Sperrspannung

Mechaniache Daten:

Gehiuse: Metall, JEDEC TO-5, 5 A 3 nach DIN 41 873

Alle Elektroden sind
vom Gehlinse isoliert.

Malangaben in msm.

BCY 30
BCY 31
BCY 32
BCY 33
BCY 34

Kurzdaten:
BCY 30 BCY 31

BCY #2 BCY 33 BCY 34

bei ~Ugg = 6 V, <Ig « 1 mA fy : 1,2 1,7

Kollektor-Sperrapannung “Ugg g = max. 64 G4 64 32 32 v
Kollektor-Emitter-
Sperrspannung =Upg v = max. 64 fid G4 32 az v
Emitter-Sperrspannung gy p - max. 45 45 i!ﬂ 16 16,V
Hollektorstrom, Scheitelwert -Ip max . 100 mA
Gesamtverlustleisiung

bei 3; = 45 °C Piot - max. 225 mW
Sperrachichttemperatur 1 MAX. 150 o
Gleichatromveratirkung

bei Upg = 0, =Ip = 20 mA B - 18 28 a5 18 28
Enrzachlub-Stromveratirkung

bei -Upp = 6 V, -Ip = 1 mA © - 25 a5 55 25 35
Transit-Frequenz

2,5 1,5 2,4 MHz
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OEM:Valvo Transistor BCY33 Datasheet
Absolute Grenzwerte: {gﬂltig bis 3; llI}
BCY 30 BCY 33
BCY 31 BCY 32 BCY_ 34

Eollektor-Sperrapannung

bei Ip = 0: =Upg g = max, G4 64 3z v
Eollektor-Emitter-

Sperrspannung bei ge-

aperrter Emitterdiode ~Upg y = max. 64 64 a2 v 1}
Emitter-Sperrspannung

bei IC = 0 -U“ 0= MAX, 45 a2 16 , v

W

Eollektorstrom: =Ip yy = max, 11 mi 2}
Eollektorstrom,

Scheitelwert: ~Ip y = max, 100 mi
Basisstrom: -Ig 4y = max. 15 mi 2)
Basisstrom,

Scheitelwert: =g y = mazx. 50 mi
Gesamtverlustleistung: Piot = WAX. 250 mn¥ 3}
Sperrschichttemperatur: #; = WMAI. 150 o
Lagerungstemperatur; &3 = min. =B85 op

g = mai. 150 oc

WErmewiderstand:
WErmewiderstand zwischen

Sperrschicht wund Uiltbunltlth T - 0,50 grd /mW
Wirmewiderstand zwischen

Sperrachicht und GehMuse: Ryp o = 0,35 grd,/=W

1} vgl: "erlaubter Arbeitsbereich"™

ﬂ] Integrationszeit t,, = maz, 20 ma

3) siehe Grenzikurve Piot = f (%y, %)
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Transistor BCY33

Datasheet

BCY 30

Eennwerte: (bei &y = 25 ®¢, sofern nicht anders angegeben)

Kollektor-Reststrom
b “LCB - B V, Ip = 0:

Emitter<Restestrom
bei ~Upg = 6 V, I = O:

bei —Upp = 6 V, Io = 0, 8; = 100 °C:

Eollektor-Emitter-Restapannung
bei -Tp = 20 mA, =Ig = 3 mA:

Basisspannung
bei -Ip = 20 mA, -IE = 3 mA:

Gleichstromverstirkung
bei "UCE = 4,8 ¥V, -Ip = 20 ma:

KurzschluB-Stromverstirkung

bei Uop = 6 V, =1 = 1 mA, £ - 1 kHz:

Tranait-Frequenz
bei Tpp = 6 V, =1, = 1 mA:

Riickwirkungsimpedansz

bei Upp = 8V, -Ip =1 mA, { = 1 kHz:

Kollektorkapazitit
bei —U.p = 6 V, Ig = O:

Rauschzahl
bei _UCE =2, Ig = 0,5 mA,

R, - 500 Q, f - 1 kilz:

*) AL = 0,85 %
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BCY 30
BCY 31
BCY 32
BCY 33
BCY 34
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